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Revision y analisis de los articulos cientificos relativos a las técnicas y métodos
experimentales empleados en las vacunas contra el cOrOn@v | rus, evidencias, danos,
hipotesis, opiniones y retos.

Memristores basados en puntos cuanticos de oxido de grafeno
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Introduccién

1. Antes de comenzar el analisis del articulo de (Yan, X.; Zhang, L.; Chen, H.; Li, X.; Wang, J.; Liu, Q.; Zhou, P.
2018), que lleva por titulo "Memristores basados en puntos cudnticos de Oxido de grafeno”, resulta
fundamental conocer el concepto de "memristor”. Un memristor es un componente eléctrico que toma su
denominacion de las palabras "memoria” y "resistor”, ideado por primera vez en 1971 por el ingeniero
eléctrico e informatico Dr. Leon Ong Chua del Instituto Tecnologico de Massachusetts. Segln su
planteamiento, el memristor es capaz de relacionar la carga eléctrica y el flujo magnético, definiéndolo
como una resistencia con memoria. El concepto fue demostrado posteriormente por Richard Stanley Williams
(investigador del HP Labs), cuando se presenta un modelo fisico Gtil a nanoescala (Strukov, D.B.; Snider, G.S.;
Stewart, D.R.; Williams, R.S. 2008). De hecho, esto es asi debido a que el transporte idnico y electronico
resulta viable a escala molecular e incluso atémica. Las aplicaciones de los memristores son muy diversas, por
ejemplo, permitirian la ampliacion de las capacidades de los discos duros, reduciendo el uso de energia y
mejorando la velocidad de lectura y escritura (Di Ventra, M.; Pershin, Y.V. 2013).
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Fig.1. Memristor en el conjunto de resistencia, condensador e inductor

2. Por otra parte, se puede comprobar que los memristores presentan aplicaciones de logica de programacion
(Snider, G.S. 2007 | Mao, J.Y.; Zhou, L.; Zhu, X.; Zhou, Y.; Han, S.T. 2019 | Xia, L.; Li, B.; Tang, T.; Gu, P;
Chen, P.Y.; Yu, S.; Yang, H. 2017), procesamiento de sehales y estimulos eléctricos (Mouttet, B.L. 2007),
incluso en redes neuronales como lo demuestra el articulo del propio Stanley Williams (Pickett, M.D.;
Medeiros-Ribeiro, G.; Stanley-Williams, R. 2013) en donde se acuia el término "neuristor”. Cabe mencionar,
que en su trabajo, el concepto se prueba con semiconductores de 6xido de metal a nanoescala. El oxido de
grafeno aln no habia sido implementado en la fecha de publicacion del articulo de Williams. A pesar de ello
demuestra que el neuristor "exhibe las importantes funciones neuronales de todo o nada con picos de
ganancia de senal y diversos picos periddicos, utilizando materiales y estructuras que son susceptibles de
integracion de densidad extremadamente alta con o sin transistores de silicio".

Hechos

1. Conociendo el concepto de "memristor” se procede a analizar el articulo propuesto para esta entrada de (Yan,
X.; Zhang, L.; Chen, H.; Li, X.; Wang, J.; Liu, Q.; Zhou, P. 2018). En el resumen de su articulo indican con
claridad el estado de la cuestion "Los memristores como sinapsis artificiales electrénicas han atraido una
atencién cada vez mayor en la computacion neuromdrfica. La emulacion de los procesos de "aprendizaje” y
"olvido" requiere un ajuste progresivo bidireccional de la conductancia del memristor, que es un desafio para
la inteligencia artificial de vanguardia".

2. El articulo realiza experimentos de conductancia para lograr modular las sefales del memristor con pulsos de
voltaje de 0,6 Voltios, a fin de interpretar los patrones de la logica binaria. Tal como seialan "la modulacion
de conduccion progresiva bidireccional imita varias sinapsis pldsticas, como la plasticidad dependiente de la
sincronizacioén de los picos y la facilitacidon de pulsos emparejados". La finalidad del trabajo es "proporcionar
un método para que el memristor logre caracteristicas atractivas como sintonizacion bidireccional, bajo
consumo de energia y conmutacion de alta velocidad que es una demanda urgente para una mayor evolucion
de los chips neuromorficos". Esta es la prueba de que los memristores o neuristores son la base para el
desarrollo de los chips neuromarficos, por lo que se circunscribe en el area de la ingenieria neuromorfica,
pero con una escala nanométrica y con superconductores de 6xido de grafeno.
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Fig.2. Caracterizacién microscdpica de los pulsos en el memristor de 6xido de grafeno

El estudio concluye que el modelo propuesto resulta factible y "se asemeja a muchas funciones de los
sistemas biologicos, incluida la transmisién no lineal y el comportamiento de experiencia de aprendizaje".
Finalmente se afirma "los dispositivos presentan una opcion prometedora para aplicaciones futuras en
sistemas de computacion neuronal de bajo consumo de energia y velocidad de conmutacion ultrarrdpida”. De
hecho, algunos de los autores del articulo, también participaron en el estudio de la red autoensamblada de
puntos cuanticos con la que se espera mejorar las cualidades de los memristores para almacenar grandes
cantidades de informacion (Yan, X.; Pei, Y.; Chen, H.; Zhao, J.; Zhou, Z.; Wang, H.; Zhou, P. 2019).

. Los puntos cuanticos de d6xido de grafeno han sido estudiados desde el punto de vista de la toxicidad en el

cuerpo humano (Wang, D., Zhu, L., Chen, JF y Dai, L. 2015 | Li, M.; Gu, M.M.; Tian, X.; Xiao, B.B.; Lu, S.;
Zhu, W.; Shang, Z.F. 2018 | Xu, L.; Zhao, J.; Wang, Z. 2019), llegando a la conclusion de que generan dafos
en el ADN de las células, provocando respuestas genotoxicas. Estos estudios demuestran claramente la
orientacion de implantar los memristores/neuristores en el cuerpo humano. De lo contrario no tendria sentido
alguno realizar pruebas de toxicidad.

. Resulta imprescindible citar o mencionar otros estudios similares en linea con los memristores y el 6xido de

grafeno, a saber (Prasad-Sahu, D.; Jetty, P.; Narayana-Jammalamadaka, S. 2020 | Sahu, D.P; Jetty, P;
Jammalamadaka, S.N. 2021) entre otros que pueden ser encontrados con las siguientes consultas
a) intitle:"memristor” intitle:"graphene oxide" b) "graphene” "quantum dots" "memristor” y c) intitle:"graphene”
intitle:"quantum dots" ("memristor” OR "transistor” OR "neuristor”).

Opiniones

1.

Queda patente la relacion entre el 6xido de grafeno y los memristores/neuristores, ya que resulta
perfectamente posible su produccion, programacion y funcionamiento, tal como queda demostrado en la
literatura cientifica resefiada en forma de puntos cuanticos de grafeno.

. Esta demostrada la intencionalidad cientifica de implantar chips neuristores en el cuerpo humano debido a las

multiples pruebas de toxicidad que se han realizado. Esto concuerda con la idea de desarrollar el interfaz
hombre-maquina buscado desde las corrientes transhumanistas.

. Queda demostrado que puede programarse la logica de los neuristores, por lo que esto abre el camino a un

futuro incierto, en el que es perfectamente posible el control del ser humano y su programaciéon neuronal.
Considero muy peligrosa esta implementacion, dado que supondria el fin de la libertad, tal como la
conocemos.
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